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	一、 案由：電資院開設115及116學年度「國際半導體暨IC設計產業人才碩士專班」(International Semiconductor and IC Design Program MS)（秋季班）案，提請核備。
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	一、 案由：有關高雄校區「重點創新研究學院」更名為「重點創新校際研究學院」案，提請審議追認。
	二、 案由：「國立清華大學組織規程」第37條第5項修正案，提請審議。
	三、 案由：「國立清華大學教師評審委員會組織辦法」第5條之1及第8條之1修正案，提請審議。
	四、 案由：有關申請教育部「補助大學校院高等教育人才永續發展促進計畫」，提請審議。
	五、 案由：設立「清華未來基金 (NTHU Future Fund)」規劃案，提請審議。
	六、 案由：「國立清華大學學則」部份條文修正案，提請審議。
	七、 案由：「國立清華大學教學單位評鑑辦法」第10條修正案，提請審議。
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